Laborator diagnostiky defekti a analyzy povrchi kiemiku (LDDA)

Vznik laboratore

LDDA byla zalozena v roce 2002 smlouvoudalgckotechnické spolupraci mezi Masarykovou
univerzitou, Vysokym &enim technickym a dvojici polovadivych firem Tesla Seznam, a.s., a
Terosil, a.s, které jsou s@asti mezinarodni polovattivé korporace ON Semiconductor. Akademickou
gast spoluprace zafigji Ustav fyziky kondenzovanych latek n&ddowdecké fakukk MU (PtF MU)
spolu s Ustavem fyzikalniho inzenyrstvi na Fakatrojniho inzenyrstvi VUT. Tato pracowist
sousted’'uji dlouhodobou zkuSenost s materialy a strukturdi@zitymi v polovodéovém paiimyslu,
predevsim v z&kladnim vyzkumu, ktery vSakgbstavuje branu k aplikacim.

Cile LDDA

Pro LDDA je klicové dosahnout vzajemnou spolupraci pattmgchle a efektiva spole&né
formulovanych cil, a to v oblasti vyzkumu, vyvoje a vyroby polovéaiych materiél a struktur, a
prispet ke zkvalitréni vyuky v oborech fyziky kondenzovanych latek aikalniho inZenyrstvi; LDDA
byla Zizena se zajmem polovédivého pémyslu posilit vyuku polovodovych technologii v rdmci
studia fyziky a zajistit ipravu kvalifikovanych vyvojovych a provoznich poaaikia a se zajmem
univerzit zkvalitnit studium fyziky kondenzovanytdtek a experimentalni vyzkum v této oblasti.

Cinnost LDDA
Zakladni¢innost laboratte spd@iva vieSeni konkrétnich Gkibl(projekii), pricemz v prvnich dvou
letech odpovidala tematika projéktcelku gesre

A

kiemikovych deskach, od roku 2004 se vSak tematicky
zaker zietelre rozstil. Vybér témat je ovliviovan hlavis
potrebami partnér, feSeny jsou vSak i ukoly s
dlouhodolsjSi perspektivou. V zakladnim vyzkumu
polovodita dominuji nizkorozrené nanostruktury s
porrerné dobrymi vyhlidkami na aplikace, zejména v
mozné kombinaci elektroniky a spintronikyiegfnik vSak
piesto stale istava pedmetem intenzivniho vyzkumu,
nepochyba i diky pokra&ujici dominantni Uloze ve stale
mensSich, rychlejSich a Uspéjgich obvodech.

Spoluprace s pamyslem i pro studenty

Reseni konkrétnich Ukblv LDDA se téngi bez vyjimky G&astni studenti, ki€ zde ziskavaji cenné
zkuSenosti. Odbornici z{omyslu pro studenty MU a VUT navic zajigi specializovanou vyuku, v
nabidce jsou v s@asné dob kurzy ,Principy polovodiovych sodastek” a ,Fyzikalni principy
technologie polovodii“. Nadani studenti se zajmem o aplikovany vyzkumioianohou ziskat
stipendia vypisované firmou ON Semiconductor CR, a.

DalSi posilovani vazeb

Zatim poslednim krokem k posileni vazby meznpyslovym a univerzitnim prasdim pomoci
LDDA je vybudovani laborate polovodéovych technologii gistymi prostory s naklady cca 50 mil.
K¢, kterd je umisha v now rekonstruované budewstavu fyziky kondenzovanych latek v areélu
PfF MU na Kotl&ské ul. Stavba byla realizovana a financovafa\®U, ON Semiconductor poskytuje
vybaveni polovodiovou technologii ¥etre instalace zdzeni a uvedeni do provozu. Pro praktickou
vyuku areSeni projekise tak studefitn nejen Masarykovy univerzity oteviraji zcela novéznosti.
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